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Dieses Blatt ist unser Eigentum. Jede Vervielfdltigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist
strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechisgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb B. G. B.)
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Bestlckung:

Widerstdnde:
w R6—R7 12KQ 05W 5°%
R8—R9 51K 05W 5%
R10—-R11 1202.2 W. 5%
23 R16—-R17 9) KQ O5W. 5%
R18-R19 5100, 0O5W 5°%s
R20—R21 12 K. O0S5W 5%
o-@_]Q__}-o R22-R23 1 KQ.O05W 5°

Q) Kondensatoren :
715 C1-3 50uF. 30/35V

C24-25 1500pF 125V 5°%
G o |C26-27  300pF 125V.5°%
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strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urteserrechtsgeselz, Gecelz gegen den unlauteren Wetibewerh 8.G.B.)
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